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Elektron texnikasinin hazirki inkisaf seviyyesi miixtalif yarimkegirici cihazlarin texnika-
nin bir ¢cox sahealerinde miioyyen riyazi ve maentiqi emeliyyatlarin yerinoe yetirilmasi ii¢iin
genis surotde totbiqi ilo xarakterize olunur. Yarimkegirici cihazlar totbiq sahalerinden asili
olaraq miixtalif funksiyalarin yerine yetirilmasini tomin edirler: avtomatlagdirma, 6lgme tex-
nikasi, nozarat sistemlori, hesablama texnikasi, geofiziki informasiya 6lgmoe sistemlori vo s.
[2]. Gostorilon sahalorde totbiq olunan cihazlarin isine ve qurulusuna xiisusi telebler qoyu-
lur. Bu teloebloer sirasinda cihazlarin ytiksok etibarliliga malik olmasi ve onlarin iqtisadi ce-
hatden slverisli olmasi daha vacibdir ve onlarin yerine yetirilmasi xiisusi ohemiyyoat kosb
edir.

Montiq elementlori sirasinda yarimkegirici cihazlar asasinda qurulan ve f = x, - X,-...X,
funksiyasini yerino yetiron “Vo elementi 6ziinemoaxsus totbiq sahasine malikdir. Cabri men-

tiq f =X, - X, -...X, funksiyasini yerino yetiron miirokkeb yarimkegiricilor osasinda olan di-
odlar lizerinde qurulan elementin sxemi sokill-do gosterilmisdir. «Ve» elementi asagidaki
elementlori 6ziinde birlesdirir: D, D, ..., D, miirekkeb yarimkegiriciloer osasinda olan diod-
lar;D', D', ...,D', diizlendirici diodlar ; R; R, ,...,R, mohdudlasdirici miiqavimetler; sag
(b,b,...b,) vo sol (b,b,...b,) girislori (giris signallarinin yarisin1 gabul eden girislor ); saquli
(c,c,...c,) girislor (giris signalin1 tam gebul eden girisler) ve D',,D',,...,D', diizlendirici diod-
lar1 olan ¢ixiglar. Hoar bir element D,D' diodlarindan, R miigavimetinden, giris signalinin ya-
risin1 gobul edon iki girisden, girig signalini tam gobul edon tok bir girisden veo diizlondirici
diodu olan ¢ixisdan ibaratdir (3+5).

Sxem asagidaki kimi qurulmusdur. Birinci elementin ¢ixisi, yoni D', diodunun anodu,
ikinci elementin yar1 signal qebul eden girisi ilo, ikinci elementin ¢ixis1 yoni D', diodunun
anodu ii¢ilincii elementin yar1 (qiymatine gore yari) siqnal gobul edan girisi ilo vo s. (n — 1)-ci
elementin ¢ixi$1 n-ci elementin yar1 siqnal qobul eden girisi ile birlesdirilmisdir. Bu birlosme
asasinda birinci element iso diisdiikco onun ¢ixisinda alinan yari signal ikinci elementin giri-
sino daxil olur. Eyni zamanda bu birlosme asasinda ikinci elementin ¢ixiginda alinan signal
liciincii elementin yar1 signal gabul eden girisine daxil olur. Bu qayda ile (n — 1)-ci elementin
cixisinda alian yar1 signal n-ci elementin girisine daxil olur. Sag girislere daxil olan yari siqg-
nallar sol giriglore daxil olan yar1 signallarla birlikde elementlori bir veziyystden diger ve-
ziyyoata cevirirlor. Beloaliklo, 6ziinden avvelki elementin ¢ixisinda alinan yari signal ve
ikinci girige daxil olan yar1 signal har bir elementi sonraki veziyyote gotirir.

Har bir elementin sol girisine daxil olan yar1 signal idaroeedici signaldir. ©gor idaraedici
signal avvalki elementin ¢ixisindan goalen yari signalla birlikde eyni zamanda daxil olursa,
onda element bir veziyyotdon diger veziyyeto ¢evrilir vo bu elementin ¢ixisinda signal ya-
ranir. Elementin ¢ixiginda yaranan signal 6ziinden sonraki elementin girisine daxil olur. Oger
bu signalla eyni zamanda idare edici yar1 signal da daxil olursa, onda sonraki element do bir
voziyyotden diger veziyyete c¢evrilir. Cixigsda alinan signal sonraki elementin girisine daxil
olur ve proses ovvalki elementlorde oldugu kimi davam edir. Belsliklo, n-ci elementin
cixisinda signal o zaman yaranir ki, her bir elementin girisine, yoni har bir elementin sol giri-
sine eyni zamanda yar1 signallar daxil olsunlar. Hor bir elementin sol ve sag girislorine yar1
signallar daxil olaraq elementi bir veziyyatden diger veziyyate gatirirlor ve onun ¢ixisinda
signal yaranir. Ogoer element ovvalki ( ilkin ) veziyysatine qayitmazsa ve yena do sol vo sag



yart signallart gebul edoan girislere signallar daxil olarsa, bu halda elementin ¢ixisinda signal
yaranmayacaqdir. Elementin ¢ixisinda signalin yaranmasi {i¢iin saquli girise oks fazada signal
gondormak lazimdir. Buna gbre do her dofe elementin ¢ixisinda signal yarandiqdan sonra
saquli girigo signal gdonderarak elementi ilkin voziyyoto gotirmok lazimdir. Gosterilon sxem
tizro «Voy» elementinin girislorinin say1 istifade olunan miirekkeb yarimkegiricilor asasinda
olan diodlarin say1 qederdir. Beloaliklo, miioyyon sayl girislori olan «Ve» sxeminin qurulma-
st liglin uygun sayda belo diodlardan istifade etmek lazimdir.

Qeyd etmok lazimdir ki, biitiin sxem {izro elementlorin ilkin veziyyate qaytarilmasi saqu-
li giriglore eyni zamanda imumi signal géndermekle yerine yetirilir.
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INOCTPOEHMUME JIOI'NMYECKOI'O 2JIEMEHTA «1» C IPUMEHEHUEM
JANOA0B HA OCHOBE CJIOKHBIX ITOJIYITPOBOJHUKOB

ABBACOB T.A., I’KABAJJOBA M.M., MEXTHUEBA C.H.

W3mararorcss 0coOCHHOCTH MMOCTPOCHUSA CXEMBI JIOTUYCCKOI'0 3JICMCHTA «W» Ha JuojJgax, CO3-
JAaHHBIX Ha OCHOBC CJIOKHBIX ITOJIYIIPOBOAHUKOB. HpI/IBOI[I/ITCH cXeMa JJIOIr'M4C€CKOro 3J€MECHTa
«W» ¢ OCHOBHBEIMH M JOIOJHUTECILHBIMH OJICKTPUYCCKUMH LCIISAMU. COBHaI[eHI/IeM ABYX IIO-
JIYCUTHAJIOB, IMMOCTYHNAOMMUX IO IBYM KpaﬁHHM BXO4aMm, KaXJbIM DJIEMEHT B HOCHe,Hy}OH_ICﬁ
ey MEpPCKIOYACTCA B pa60qee COCTOsSIHHC, a C nonaqeﬁ IMMOJIHOI'0 CHUIrHajia 3JICMCHTEBI IIpH-
BOAATCA B UCXOOAHOC COCTOSAHHUC. I[aIOTCH OCHOBHBIC TTapaMETPhI, XapaKTCPUIYIOIIHUEC ITPUH-
IIUII IEHCTBHS CXEMBI JIOTHYSCKOTO DJIEMCHTA.

CONSTUCTION OF THE LOGISTIC ELEMENT “I” USING DIODES,
BASED ON COMPOUND SEMICONDUCTORS

ABBASOV G.A., JAVADOVA M.M., MEHDIYEVA S.I.

Construction peculiarities of scheme of the logistic element “I” onto diodes, based on com-
pound semiconductors are expounded. The scheme of the logistic element “I” with main and
additional electric circuit is described. Each element in next circuit switches on by coinci-
dence of two semi signals being come on edge inputs, and turn into initial position by com-
plete signal. Main parameters characterizing the principle of the logistic element scheme ac-
tion are given



